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1.はじめに 

スピンと熱の相互作用について探求する

スピンカロリトロニクスが注目されている。

特に磁性層と非磁性層のヘテロ結合膜の場

合、異常ネルンスト効果とスピンゼーベッ

ク効果を重畳させることにより熱電発電効

果を増大できると期待されている。そこで

TbCo フェリ磁性層と逆スピンホール効果

の大きな Pt層とをヘテロ結合させた試料と

TbCo 層と逆スピンホール効果の小さな Cu

層をヘテロ結合させた試料を作成し、両者

の熱流に対する起電力を調べたのでここに

報告する。[1] 

2.実験方法 

Figure 1 に試料構造を示す。試料は、Si

基板上に Pt、Cu の内一つを成膜し、さらに

その上に Tb と Co を 2 元同時スパッタ法に

より成膜し、酸化防止のために SiN 保護膜

を成膜した。この試料の片側にヒーターを

付け温度勾配をつくり、それに磁場をかけ

ることで発生する起電力を検出した。 

3.結果と考察 

Figure 2 に結果を示す。どちらも温度差に

比例し Si 基板上に Pt を成膜した場合と、Cu

を成膜した場合とでは大きな差が得られた。

どちらも磁性層はTbCoであるため異常ネル

ンスト効果は同じである。つまりこの差はヘ

テロ接合界面のスピンゼーベック効果が原

因であると考えられる。 
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Figure 1 Sample structure 

 

 

Figure 2 Anomalous Nernst effect 
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